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tinggi = pembawa muatan berperan sebagai

mediator pasangan FM antar ion-ion

dengan impuritas magnetik (Mn) terdistribusi
magnetik

acak.
Jika konsentrasi pembawa muatan (/0/e)
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Bhatt, et a/, 2002 - Ferromagnetisme berasal dari interaksi
antar BMP melalui mekanisme RKKY

“Lingkaran” BMP Mn
dengan arah acak yang terpolarisasi




Magnetisasi elektron atau hole bebas

Pertukaran Mn-Mn

ferromagnetik

Magnetisasi elektron atau hole bebas

Pertukaran Mn-Mn
antiferromagnetik

Magnetiasi
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MOCVD adalah proses penumbuhan film tipis di atas substrat sebagai
hasil melalui reaksi kimia sumber gas dan and metal-organik

aliran gas sumber

reaksi fase gas

(o) o
difusi dan adsorpsi

spesies rektif °

o desorpsi dan difusi
o . .
hasil reaksi

S penumbuhan film
o

difusi permukaan
dan reaksi heterogen

Reaksi kimia bergantung pada T,
sifat kimia gas-gas sumber.

Sumber metal-organik -
keunggulan mudah menguap
pada temperatur rendah
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